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Fairchild: FSBB20CH60B

Mitsushiba: PS21964-S, PS22054

Sanken: SSM1003M, SCM1105MF, SCM1110MF
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FSBB20CH60B 20A
DC 400v AC 100v~250V

PS21964-S

PS22054 DC 800V AC 400v

SSM1003M 15A

SCM1105MF DC 400V AC 110vV~250V

SCM1110MF
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IPM Min VIH Max VIL
FSBB20CH60B 2.8v 0.8v
PS21964-S 2.1v 1.3v
PS22054 2.0v 0.8v
SSM1003M 4.0v 1.0v
SCM1105MF

2.5v 0.8v
SCM1110MF
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IPM BRTAERE (H2)
FSBB20CH60B 20K
PS21964-S 20K
PS22054 15K
SSM1003M 18k
SCM1105MF 10K
SCM1110MF 20K
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IPM B Sl 43590 0 = A P I
FSBB20CH60B Yes no
PS21964-S yes no
PS22054 yes no
SSM1003M no no
SCM1105MF yes yes
SCM1110MF yes yes
dead time IPMA VM Ndead timeHIPMP I IGBT A ILoK
B RE . REBITNECMIdead time 2 AR,
IPM dead time

FSBB20CH60B 2.0ps

PS21964-S 1.5ps

PS22054 3.3ms

SSM1003M 2.5wns

SCM1105MF 1.5ws

SCM1110MF 2.0ps
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IPM Max Saturation Voltage@(25°C & le )
FSBB20CH60B 2.0v
PS21964-S 2.2V
PS22054 3.4v
SSM1003M 2.6v
SCM1105MF 2.2v
SCM1110MF 2.6V
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IPM WEMBZERE | AERRREE
FSBB20CH60B yes no
PS21964-S no no
PS22054 no no
SSM1003M no no




SCM1105MF yes

SCM1110MF yes yes MOGIETA X7
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PSR e PS21964-5 3.0°C/W 3.9°C/W
IPM WEHE WAL PS22054 1.76°C/W 2.41°C/W
FSBB20CHE0B >- 0K no SSM1003M 3.79°CIW 5.43°CIW
PS21964-S 3.3K no SCM1105MF 3.0°CIW 4.0°CIW
PS22054 2.5k no L 110MF
SSM1003M no
SCM1105MF 100K /650K yes
SCM1110MF yes
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	中小功率IPM选择参考
	应用的需求和技术的进步使得IPM（智能功率模块）近几年发展很快，更多的家用电器、工业设备使用了更节
	我们将对如下公司的IPM进行参考对比：
	Fairchild:   FSBB20CH60B
	Mitsushiba:  PS21964-S, PS22054
	Sanken:       SSM1003M, SCM1105MF, SCM1110MF
	工作电压和额定电流电网电压作为电机应用环境之一，IPM的工作电压是首选参数。虽然IPM有一个IGBT的击穿电压戂
	IPM
	工作电压（V）
	适应电网（V）
	额定电流
	FSBB20CH60B
	DC 400V
	AC 100V~250V
	20A
	PS21964-S
	15A
	PS22054
	DC 800V
	AC 400V
	SSM1003M
	DC 400V
	AC 110V~250V
	SCM1105MF
	SCM1110MF
	IPM
	极限工作频率（HZ）
	FSBB20CH60B
	20K
	PS21964-S
	20K
	PS22054
	15K
	SSM1003M
	18K
	SCM1105MF
	10K
	SCM1110MF
	20K
	饱和压降这一参数将影响到系统的导通损耗。由于IGBT的工艺不同，这一参数有一些差异。
	IPM
	Max Saturation Voltage@\(25°C & Ie \)
	FSBB20CH60B
	2.0V
	PS21964-S
	2.2V
	PS22054
	3.4V
	SSM1003M
	2.6V
	SCM1105MF
	2.2V
	SCM1110MF
	2.6V
	控制电压电机控制系统会使用不同的MCU、DSP、CPLD/FPGA，而中小功率的IPM可以直接由控制IC
	IPM
	Min VIH
	Max VIL
	FSBB20CH60B
	2.8V
	0.8V
	PS21964-S
	2.1V
	1.3V
	PS22054
	2.0V
	0.8V
	SSM1003M
	4.0V
	1.0V
	SCM1105MF
	2.5V
	0.8V
	SCM1110MF
	IPM
	三漏极分别引出
	分别监测三相电流
	FSBB20CH60B
	Yes
	no
	PS21964-S
	yes
	no
	PS22054
	yes
	no
	SSM1003M
	no
	no
	SCM1105MF
	yes
	yes
	SCM1110MF
	yes
	yes
	dead timeIPM容许的最小dead time由IPM内部的IGBT及其驱动电路决定。系统�
	IPM
	dead time
	FSBB20CH60B
	2.0μs
	PS21964-S
	1.5μs
	PS22054
	3.3μs
	SSM1003M
	2.5μs
	SCM1105MF
	1.5μs
	SCM1110MF
	2.0μs
	自举二极管出于成本考虑，IPM的三相IGBT桥的高侧IGBT通常采用自举浮充电方式来为其提供驱动电压，儂
	IPM
	内置的自举二极管
	内置的限流电阻
	FSBB20CH60B
	yes
	no
	PS21964-S
	no
	no
	PS22054
	no
	no
	SSM1003M
	no
	no
	SCM1105MF
	yes
	yes
	SCM1110MF
	yes
	yes
	输入保护IPM都有内置的上/下拉电阻，用来保证MCU在Reset等不确定阶段时，IPM处于安全的状怀
	IPM
	内置电阻
	输入互锁
	FSBB20CH60B
	5.0K
	no
	PS21964-S
	3.3K
	no
	PS22054
	2.5K
	no
	SSM1003M
	100K/650K
	no
	SCM1105MF
	yes
	SCM1110MF
	yes
	热阻  IPM的更低的热阻特性将更有利于系统的热设计,它是系统的一个可靠性指标。
	IPM
	Max Rth(j-c)Q
	Max Rth(j-c)F
	FSBB20CH60B
	2.0°C/W
	3.0°C/W
	PS21964-S
	3.0°C/W
	3.9°C/W
	PS22054
	1.76°C/W
	2.41°C/W
	SSM1003M
	3.79°C/W
	5.43°C/W
	SCM1105MF
	3.0°C/W
	4.0°C/W
	SCM1110MF

